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1. Procedeu de obţinere a microfirului coaxial care include fabricarea prealabilă a semifabricatului, încălzirea lui în 
procesul trefilării prin cuptorul rezistiv şi formarea microconductorului, caracterizat prin aceea că semifabricatul 
conţine două ampule vacuumate de sticlă, amplasate coaxial, spaţiul inelar dintre care şi cavitatea ampulei interioare 
sunt umplute cu şarje din material metalic sau semimetalic, sau semiconductor. 
2. Procedeu de obţinere a microfirului coaxial, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că şarjele amplasate  în 
spaţiul inelar dintre ampule şi  în cavitatea ampulei interioare pot fi din diferite materiale. 


